Yariiletken Elemanlarin ve Diizenlerin
Modellenmesi

Odev 3

(Verilis tarihi: 16.11.20035, siire 3 hafta)

a- HP 4155 parametre analizorii yardimiyla bir npn (pnp) tranzistor i¢in Vgg = sabit
cikis 0zegrilerini ¢ikartiniz.

b- Elde ettiginiz 6zegriler yardimiyla Gelistirilmis Ebers-Moll modelinde Early olayini
modellemek iizere ongoriilen Mr Early carpanini ve mc¢ BC jonksiyonu kapasite
gradyan faktoriiniin nasil belirlenebilecegini arastiriniz, bunun igin bir yontem
oneriniz.

c- Olctiigiiniiz tranzistor icin Mr Early carpanim ve mc kapasite gradyan faktoriinii
belirleyiniz.

d- Belirlediginiz model parametreleri yardimiyla hesaplayacaginiz cikis 6zegrilerinin
Olclim sonuclar ile uyumlulugunu arastiriniz, aradaki farklari yorumlayiniz.

Yol Gosterme:

Elde ettiginiz Ve = sabit cikis ozegrilerinden uygun olan biri iizerinde kiiciik ve orta
degerli V¢ gerilimlerinde kiiciik AVce degisimleri igin Alc degisimlerini gozleyerek yoe
cikis iletkenliginin Vcg gerilimine bagimhihigini veren yoe - Vcr degisimini cikartiniz.
Buradan hareketle mc kapasite gradyan faktorii belirlenebilir.

Belirlenen mc kapasite gradyan faktorii, ilgili model bagintilar1 ve 6l¢tim sonucu elde
edilen Vg = sabit ¢ikis ozegrilerine iligkin verilerden hareketle My Early carpam
saptanabilir.

Not:

Numarasi tek say: ile biten 6grenciler npn, cift say1 ile biten 6grenciler pnp
tranzistor iizerinde oOl¢ciim yapacaklardir. Her 6grenci ayri bir tranzistor
alacaktir. Tranzistorlar Elektronik Anabilim Dali Laboratuarr’ndan
saglanabilir. Bir onceki odevde kullandigimiz tranzistorlari
kullanabilirsiniz.



